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Dzielnik napigcia stalego

Przedmiotem wynalazku jest dzielnik napigcia stalego. Stosowane dotychczas uktady przeksz-
talcajace napigcie state na napigcie stale dzialaja na zasadach polegajacych na zamianic napigcia
stalego na zmienne, transformowaniu go w prostowaniu, lub na szybkim wiaczaniu i wylaczaniu
zrb6dta napigcia w celu uzyskania innej wartosci Sredniej napigcia na wyjéciu uktadu lub na dzieleniu
napigcia na dzielnikach oporowych. Uktady takie s albo skomplikowane technicznie i posiadaja
matla sprawno$¢ energetyczng, albo powoduja przechodzenie petnego napigcia na wyjscie.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego uktadu, ktéry eliminowalby powyzsze wady.

Cel ten zostal osiagnigty przez skonstruowanie dzielnika napigcia statego sktadajacego si¢ z
- dwoéch jednakowych gatezi, rownolegle dotaczonych do dwéch przewoddw stanowiacych zaciski
wejsciowe i wyjsciowe, a kazda galaZ zawiera szeregowo kondensator i diodg szeregowo potaczone.
Do jednego z przewodow dotaczona jest pierwsza oktadka kondensatora pierwszej gatezi i katoda
" diody drugiej galezi, a do drugiego przewodu dotaczona jest anoda diody pierwszej galezi i druga
okladka kondensatora drugiej gal¢zi. Poszczeg6lne gal¢zie pomi¢dzy soba potaczone s3 za pomoca
‘diody w ten sposob, ze druga oktadka kondensatora pierwszej gal¢zi dotaczona jest do pierwszej
'okladki kondensatora drugiej galezi.

Praca uktadu wedtug wynalazku sktada si¢ z dwéch faz.

1. Ladowanie kondensatordw w uktadzie szeregowym (napigcie wejSciowe rozklada si¢ row-
‘nomiernie na kondensatorach w identycznych pojemnosciach).

2. Roztadowanie tak natadowanych kondensatoréw w ukladzie réwnoleghym.

W przypadku podziatu innego niz przez 2 pomi¢dzy dwoma jednakowymi gat¢ziami réwno-
legle do przewodoéw stanowiacych zaciski wejéciowe i wyjsciowe wlaczona jest co najmniej jedna
galaZz wewngtrzna zawierajaca dwie diody i kondensator polgczone szeregowo. Do przewodu, do
ktorego dotaczona jest pierwsza oktadka kondensatora pierwszej galg¢zi i katoda diody drugiej
gal¢zi dotaczona jest katoda jednej diody gal¢zi wewnetrznej, a do drugiego przewodu dotaczona
jest anoda drugiej diody tej galezi. Anoda jednej diody gatezi wewngtrznej dotaczona jest do
pierwszej oktadki kondensatora tej galg¢zi, a druga oktadka tego kondensatora dotgczona jest do
katody drugiej diody tej galezi. '

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku. na ktérym fig.
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1 przedstawia schemat dzielnika napigcia wyjasniajacy zasadg jego dziatania, fig. 2— uklad zreali-
zowanego w praktyce dzielnika napigcia, a fig. 3 — schemat dzielnika napigcia dzielacego napigcie
przez 3. Jak przedstawiono na fig. | i 2 dzielnik sklada si¢ zdwéch gatezi, z ktérych kazda zawiera
diode D, D, i jeden kondensator C, C,. Gal¢zie pomigdzy soba potaczone sg za pomoca diody D.
Na wejsciu i wyjsciu uktadu wiaczone sa wlaczniki W, Wa. Na figurze 3 przedstawiono dzielnik
* napiecia, w ktorym jako wiaczniki zastosowano tranzystory T— BC211iT:— BC311 orazdiody
D, Dy, D2, Ds;, D4 typu D2G7 oraz kondensatory C,, C;— 220 uF. Bazy tranzystoréw T, T,
polaczone s3 razem i zasilane poprzez opdr r z generatora napi¢é prostokatnych G o regulowanej
czgstotliwosci wzglgdem punktu powstalego z potaczenia emiteréw tranzystoré6w Ti,. T.. Do
kolektora tranzystora T2 potaczony jest opor obcigzenia Ro. Uktad zasilany jest poprzez kolektor
tranzystora T, z we:wm;trznego zasilacza. Na figurze 3 pokazano uklad dzielacy napiecie przez 3.
Pomiedzy gataz wlaczona na wejsciu uktadu a gataz wtaczona na wyjsciu dotagczono gataz wewng-
trzng Zawierajaca potaczone szeregowo diody D3, D4 i kondensator C.

Zastrzezenia patentowe

1. Dzielnik napigcia stalego, znamienny tym, ze skiada si¢ z dwéch jednakowych galezi,
réwnolegle dotaczonych do dwéch przewoddw stanowiacych zaciski wejsciowe i wyjsciowe, a
kazda z galezi zawiera kondensator (C,, C,) i diod¢ (D1, D) potaczone szeregowo, przy czym do
jednego z przewoddéw dotaczona jest pierwsza okladka kondensatora (C)) pierwszej galezii katoda
diody (D>) drugiej gatezi, a do drugiego przewodu dotaczona jest anoda diody (D 1) pierwszej galezi i
druga okladka kondensatora (C:) drugiej gal¢zi, natomiast poszczegblne galezie pomiedzy sobg
peotaczone sa za pomoca diody (D) w ten sposéb, ze druga okladka kondensatora (C) pierwszej
gatezi dotaczona jest do pierwszej okladki kondensatora (C3) drugiej galezi.

2. Dzielnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze pomigdzy dwoma jednakowymi gal¢ziami
réwnolegle do przewodow stanowiacych zaciski wejsciowe i wyjéciowe wigczona jest co najmniej
jedna galaZz wewnetrzna zlozona z szeregowo potaczonych dwoéch diod (D3, Ds) i kondensatora (C),
przy czym do przewodu do ktérego dotaczona jest pierwsza oktadka kondensatora pierwszej gatezi
i katoda diody (D) drugiej gal¢zi dotaczona jest katoda jednej diody (D) galezi wewngtrznej, ado
drugiego przewodu dotgczona jest anoda drugiej diody (D) galezi wewngtrznej potaczona jest do
pierwszej oktadki kondensatora (C) tej galgzi, a druga okladka tego kondensatora (C) dotgczona
jest do katody drugiej diody (D4) tej galgzi.
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